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OEM:Valvo Transistor BC414 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Bc 4]3

BC 414

SILIZIIM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

speziell fUr rauscharme NF-Verversilirker
sowie flir Gleichspannungsverstirker

Mechanische Daten:

GehKuse: Kunststoff, SOT=054
Malangaben in mm,
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Kurzdaten: BC 413 BC 414
Kellektor-Sperrspannung I'IEB g = max. 45 ny v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung II‘-'-‘E g = max. a0 4 v
Kollekterstrom, Scheitelwvert It‘ " maX. 1040 mA
Gesamtverslustleistung bei 'l' = 45%¢C I‘hﬂ - BAX. 240 =
Sperrschichitemperatur ‘J = BAX. 125 e
KurzschluB-Stromverstirkung
bei U s 5V, I_= 2 mA [ ] 240, . . 900
CE C
Transit-Frequens
bei r(:t =5V, IC = 10 mA I.’.I. = 250 MHz
Rauschzahl
bei tL‘E =5V, Il.'! = 200 pA
und { = 30,..15000 Hz F = 1,4 dB
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OEM:Valvo Transistor BC414 Datasheet
BC 413 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Gremzwerte: (gtiltig bis IIJ - BC 413 BC 414
Kollektor-Sperrspannung bei ll = O llc! p = max. 45 50 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bed II = 0 “CE o = WAL a0 5 v
Emitter-Sperrspannung bei IC w 01 U“ o = max. B v
Kollektorstrom, Scheitelwert: lﬂ " mAX. 100 mi
Basisstrom, Scheitelwert: In M = maX. 20 mA
Sperrschichttemperatur: IIJ = mAX. 126 “c
Lagerungstemperatur: ‘3 = min. =G5 *c
8y = max. 125 °c
Wiirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: I'I.h U E 0,33 grd /mW
o
Eennwerte: (bei &, = 257¢C) BC 413 B BC 413 €
! BC 414 B BC 414 C
Gleichstromverstirkung 3
bei Upp = 6V, I, = 10 pas B 150 (= 100) 270
bei Upp = BV, I, = 2 mis B 290 (200-450) 820 (420-800)
Vierpol-Koeffizienten
biiUEl-b?. IEEEI.I.
und f = 1 kHz:
Eurzschlub-
Eingangswiderstand: h“' 4,5 (3,2-8,5) 8,7 (6=15) k@
Leerlauf- -4 -4
Spannungsriickwirkung: h12| 2+ 10 3 - 10
KurzschluB-
Stromverstlirkung: Bote 330 (240-800) 600 (450-900)
Leerlauf- ¢ ¢
Ausgangsleitwert: oo, 30 (= 60) 60 (= 110) .8
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OEM:Valvo

Transistor BC414

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Datasheet

BC 413

Eennwerte ortsete '

Eallektor-Reststrom

bei uCE
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bei ull

300V, I
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4V, I, =

H
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Eellektor-Emitter-Restspannung

bei lE =
bei IE =

bei IE =

10 ma, Ig
100 mA, I
10 mA: ’]

Basisspannung
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2 mA:

Transit=Frequenz
bei l.I':l =58V, I

Eollektorkapazitit
bei Uﬂn = 10 ¥V, 1
Rauschzahl

bei Ug=53V, IE = 200 pA,

l' = 2 ki, f = 30...15000 Hz:

Iquivllluti, auf die Basis
bezogene Rauschspannung

bei UGI =5, IG = 200 pA,

I‘ = 2 ki, f = 10...50 Hz:

c® 10 mAs

= 0D, f =1 MHz:
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BC 414

15 nA
15 nA

90 (S 250) wv

200 (S 600) wv
300 (S 600) wv
T00 m¥

Q900 mV

520 uV

550 nV

620 (550...700) =V
250 MHz

2,8 pF

1,4 (£ 9) dB
0,135 uv

l} fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom dureh dem Kennlinienpunkt

Uc' =1V, IG = 11 mA geht
2
] L1 __tfnlJ = -1,7 =V¥/grd

Y

) UG,/ 8b; ~ -2 wV/grd
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